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Slovni vyjadieni, komentifie a pripominky vedouciho/epenenta:

Problematika, kterou pan Jakub Zazvorka fesil ve své diplomové praci je stale vysoce
aktualni. Materialy CdTe a CdZnTe nachazeji stale Sir$i uplatnéni jako detektory Rentgenova a
gama =zafeni, a to predev§im V Iékaiském zobrazovani, materidlové charakterizaci a
V bezpecnostnich aplikacich.

Limitujicim faktorem pro jesté SirSi uplatnéni téchto materialil je predev§im nedostatek
komeréné dostupnych krystali vhodnych pro piipravu detektorovych matic pro zobrazovani a
detektord s dostateCnym objemem pro zachyt a detekci zafeni s vysokymi energiemi. To je
zpusobeno zejména defekty, jejichz energetické hladiny lezi hluboko v zakazaném pasu a které
pusobi jako efektivni pastovd a rekombinacni centra. Cilem diplomové prace bylo pfispét
k pochopeni vlivu hlubokych hladin pfitomnych v materialu na transport naboje K charakterizaci
vlivu hlubokych hladin naboje byly pouzity metody mapovani elektrického odporu, fotovodivosti a
fotoluminiscence.

Za dulezity vysledek diplomové prace Ize povazovat hlubsi pochopeni metody
bezkontaktniho méfeni elektrického odporu, kdy se podatilo nalézt model vysvétlujici zavislost
vyhodnoceného elektrického odporu na prodlevé mezi aplikovanymi napétovymi pulsy pomoci
modelu zmény zahnuti energetickych pasti na povrchu. Nalezeni tohoto modelu bylo vysledkem
pomérné dikladné teoretické analyzy.

V dalsi ¢asti prace se diplomant zabyval mapovanim elektrického odporu, fotovodivosti a
fotoluminiscence né¢kolika krystalti pfipravenych ve Fyzikdlnim ustavu UK a na Univerzité
v Madridu. Analyzou korelace mezi jednotlivymi metodami se podafilo prokazat diive navrzeny
model vysvétlujici zménu G¢innosti sbéru naboje jako dusledek zmény obsazeni rekombinacni
hladiny pobliz stfedu zakazaného pasu. Poprvé se podafilo demonstrovat vzajemnou korelaci
elektrického odporu, fotovodivosti a intenzity fotoluminiscence nékolika hlubokych hladin.

Vysledky dosazené v praci proto povazuji za velmi zajimavé nejen pro studium
vysokodporového CdTe, ale i z hlediska teorie elektrické kompenzace obecné.

Po celou dobu projevoval diplomant velky zajem o praci v laboratofi. Pracoval samostatné
a iniciativng. Cast vysledki prace diplomant prezentoval na konferenci IEEE ve Valencii a
v publikaci v IEEE Transactions on Nuclear Science.

Konstatuji, ze diplomova prace splituje pozadavky na ni kladené a doporucuji jeji
postoupeni prislusné komisi k obhajobe.
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